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Wynalazek dotyczy znanego w elektronie
ukladu podstawowego monostabilnej jedncstki
relaksacyjnej o ulepszonej budowie.

Znany monostabilny uklad podstawowy wy-
kazuje czesto, przy wzglednie krétkim czasie
zaniku impulsu, niewystarczajaca stalos¢ okre-
su drgan relaksacyjnych, a to dlatego, ze roz-
ladowanie kondensatora poprzez strefe wejs-
ciowa zablokowanego tranzystora, bardzo uza-
leznione od zastosowanego tranzystora, tempe-
ratury i mnapiecia blokujgcego istniejacego w
danym momencie, jest znacznie wieksze niz
pozostala cze$é, okre§lona przez opornosé wy-
sokoomowego, liniowego opornika roztadowczego.
Gdy przed wejSciem omawianego tranzystora

*) Wlasciciel patentu o$wiadcezyl, Ze twobrea
wynalazku jest Dietrich Francke.

(Niemiecka Republika Demokratyczna).

wilagczy sie w znany sposéb diode, to wynika
stad niekrzystne zjawisko;, gdyz czas zaniku
jest duzy wzgledem okresu drgahn relaksacyj-
nych ukladu oraz wzgledem stalej czasu czlo-
nu RC. Nowy impuls sterujacy pojawiajacy
sie przed uplywem czasu zaniku popizedniego
impulsu oznacza skricenie okresu drgan  relaksa-
cyjnych, co chociaz jest szkodliwe, musi byé jed-
nak w pewnym ograniczonym stopniu- {olero-
wane. W niektérych przypadkach jest to jed-
nakze niedopuszczalne i szkodliwe.

Zadaniem wynalazku jest umozliwienie roz-
ladowania kondensatora ze zmniejszong stalg
czasu przy duzej stalo$ci drgan relaksacyjnych
w stosunku do wahan napiecia i temperatury,
przy czym duza cze§é opornoéci opornika omo-
wego jest zbocznikowana prostownikiem, a przy
osiggnieciu  wartoSci ograniczajgcej, bedacej



ponizej wartodci konicowej, roztadowanie kofi-
czy si¢ na dzelniku napiecia polaczonym
poprzez diode.

Dla blizszego objasnienia wynalazku wybrano
przyklad ukiadu monostabilnej jednostki rela-
ksacyjnej z kréotkim czasem zaniku impulsu
z zastosowaniem tranzystorow.

“Na rysunku fig. 1 przedstawia uklad mono-
stabilnej jednostki relaksacyjnej z krétkim cza-
sem zamniku impulsu, a fig. 2 — przebieg
czasowy potencjalu na kondensatorze.

Zgodnie z fig. 1 monostabilna jednostka re-
laksacyjna wedlug wynalazku zawiera mono-
stabilny uklad podstawowy, skladajacy si¢
w znany sposéb z dwéch triod pélprzewndni-
kowych (tranzystoréw) T1, T2, opornikéw Ry,
Rrs, Rki, Rk, Ras, Re i kondensatora C. Dioda
D1 zapobiega w czasie T przebiegu drgan re-
laksacyjnych, azeby kondensator C, =zamiast
rozladowywaé sie wylgcznie przez opornik Rki,
nie roztadowywat sie przez stosunkowo nisko-
omows, wrazliwa mna rozproszenie i czuly na
przepiecia strefe¢ wejsciowg zablokowanego
" tranzystora T2. Opornik R powoduje stalg
blokade tranzystora T2 przez doprow->dzenie
przeciwsprzezeniowego potencjalu U, do bazy
tranzystora az do zakonhczenia okresu nie
ustalonego, to znaczy az do czasu, kiedy dio-
da D1 ponownie zacznie przewodzié. Azeby
nastepujacy po tym przebieg rozladowania ™
(zanik impulsu) byl mozliwie krétkotrwaly
w stosunku do okresu drgan relaksacyjnych T
i przebieg potencjalu na kondensatorze byl
zgodny z fig. 2, kondensator C jest pclacony
z punktem o potencjale U. poprzez diode D2
z przewodem zerowym, przez co stala czasu
okreslajagca czas zaniku impulséw zawiera
glownie tylko niskoomowy opomik Rp;. Opor-
nik Ra.;; dzielnika mapiecia zapobiega zwarciu
wejécia tranzystora T2 przez diode D2 pod-
czas stanu wustalonego oraz zabezpiecza, azeby
wejscie tranzystora T2, przy konicu slanu nie
ustalonego zostalo wysterowane, zanim moten-
cjal U. osiggnie wartoéé zerowa lub nizsza,
co uniemodliwiloby powstanie prawidinwego
drgania relaksacyjnego. Poza tym w celu
osiaggniecia Zadanych przebiegéw potenciatu

zgodnych z fig. 2, do punktu o potencjale Uy
kondensatora C doltgczony jest znany uklad
ograniczajacy skiadajgcy sie¢ z dzielnika na-
piecia Rg, Ry i diody D3, azeby ograniczyé
ladowanie kondensatora do mnapiecia E’ i tym
samym utrzymaé maly czas T* zaniku impnulsu
w stosunku do wykladniczego przebiegu lado-
wania przy malym doplywie ladunku. Mono-
stabilna jednostka relaksacyjna z krotkim cza-
sem zaniku impulsu, ktérej okres drgan T wy-
kazuje wyjatkowsa stato§¢é wzgledem wahan
napieé roboczych, znajduje zastosowanie na
przykitad jako standardowy element skladowy

.dla czlonbw czasowych, przedstawiajgcych bar-

dzo duze opbzinienie czasu wigczania, lub jako
czlon mierzacy czas w urzgdzeniach dekoduja-
cych maszyn liczacych ze wzgledu na dlugosé
impulsu droga kolejnych operacji.

Zastrzezenie patentowe

Uklad monostabilny jednostki relaksacyjnej,
z zastosowaniem tranzystoréw, skladajgcy sie
z opornikéw, kondensatoré6w oraz tranzystoréw
germanowych typu pnp, jak réwniez diody
wigczonej ma wejsciu jednego z tranzysioréw,
znamienny tym, ze ma kondensator (C), ktéry
wraz z opornikami (Rki, Ra, Rii) slanowi
okreflajacy czas czlon RC i jest polaczony
z punktem o potencjale (U;) poprzez diode
(D2) do przewodu (0) zerowego, dzieki czemu
otrzymuje sie przyspieszone roziadowanie kon-
densatora (C), jak réwniez ma oporanik (Ran)
poprzez ktéry wejscie sterowanego w fuinkcji
czasu tranzystora (T2) jest dotgczone do pun-
ktu o potencjale (U.), przy czym skrécony
wykladniczy przebieg ladowania zachodzi wsku-
tek przylaczenia kondensatora do punktu po-
tencjalu (U;), znanego ukiadu ograniczajgcego
(Rgl, Rgh D3).
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